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Verzeichnis der Formelzeichen 

Physikalische Größe Formelzeichen Einheitenzeichen Physikalische Einheit 

Differenz D

Magnetische Induktion B 1 T = 1 Vs/m2 Tesla 

Gleichstromverstärkung des Transistors B   

Maximaler Kapazitätswert Cmax 1 F = 1 As/V Farad 

Minimaler Kapazitätswert Cmin 1 F = 1 As/V  

Dicke d m Meter 

Höchste Nutzfrequenz fNmax 1 Hz = 1/s Hertz = 1/Sekunde 

Obere Grenzfrequenz fo 1 Hz = 1/s  

Abtastfrequenz fS 1 Hz = 1/s  

Abtastrate in samples per second fS sps/s Samples/Sekunde 

Untere Grenzfrequenz fu 1 Hz = 1/s  

Strom I A Ampere 

Ausgangsstrom IA A  

Basisstrom des Transistors IB A

Basisstrom des zweiten Transistors IB2 A

Benötigter Basisstrom  IBnötig A

Basisstrom des Transistors bei Übersteuerung IBü A

Kollektorstrom des Transistors IC A

Kollektorstrom des zweiten Transistors IC2 A

Drainstrom ID A

Emitterstrom des Transistors IE A

Eingangsstrom IE A  

Diodenstrom im Durchlassbetrieb IF A

Maximaler Diodenstrom im Durchlassbetrieb IFmax A

Minimaler Diodenstrom im Durchlassbetrieb IFmin A

Gatestrom IG A

Strom im Rückkopplungszweig IK A

Laststrom IL A

Strom durch Widerstand IR A  


